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3.1 도체ㆍ반도체ㆍ절연체   

 - 도체(conductor) 전기를 잘 통하는 물질(Cu, Al)   

 - 절연체(insulator) 거의 전기를 통할 수 없는 
물질(고무나 세라믹, 사기 ) 

 - 반도체(semiconductor) 도체와 절연체의 중간적 

성질     
   



3.1 도체ㆍ반도체ㆍ절연체   
    - 전류흐름 관점의 분류 



3.1 도체ㆍ반도체ㆍ절연체   

 - 반도체 재료  

   * 원소반도체 (element semiconductor), 산화물반도체  

   * 화합물 반도체(compound semiconductor)    



3.2 반도체의 특징   

 - 반도체 특성  

   * 도체는 가열하면 저항이 커지지만 반도체는 

반대로 작아진다.  

   * 반도체에 섞여 있는 불순물의 양에 따라 저항을 
매우 크게 할 수 있다.  

   * 교류전기를 직류전기로 바꾸는 정류작용을 할 
수도 있다.  

   * 반도체가 빛을 받으면 저항이 작아지거나 전기를 
일으킬 수 있다.  

   * 어떤 반도체는 전류를 흘리면 빛을 내기도 한다.    



3.3 반도체의 특성과 기능   

 1. 원자의 기본 구조   

    



3.3 반도체의 특성과 기능   

 2. 반도체의 구조 

   - 반도체 물질에서 전기를 나르는 물질에는 전자와 정공 

(hole : 구멍, 즉 전자가 빠진 자리라는 뜻) 

    - 실리콘 원자(silicon atom)     

    



3.3 반도체의 특성과 기능   

 2. 반도체의 구조 

   - 집적회로 공정에 사용되는 원소  



원소의 주기율표 

원소배열 



3.4 반도체의 공유결합    
 1. 공유결합  

   - 실리콘 원자와  단결정 격자   



3.4 반도체의 공유결합    
 1. 공유결합  

   - 실리콘과  GaAs 격자   



3.4 반도체의 공유결합    
 1. 공유결합  

   - 실리콘의 공유결합 개념 

    * 두 개의 각기 다른 시스템이 아니라 하나의 
새로운 시스템 이 되는 것 

  * 이러한 새로운 시스템에서는 전자가 하나의 
특정한 원자핵에 속한 것이 아니라 서로가 공유 

 


